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Indi miiasir bark cisim fizikasini yarimkegirici heterostrukturlar olmadan
tasavviir etmak gox ¢atindir. Heterostrukturlara asaslanan elektron cihazlar
insan faaliyystinin bir ¢ox sahalarinds genis istifada olunur.

Bu igsde ZnS/CdTe heterostrukturlarimin bezi elektrik va fotoelektrik
xarakteristikalarinin tadgiqinin naticelori verilmigdir. Oyranilan niimunalar
"sendvi¢” qurulusa malik olmugdur. Yaradilmis heterostrukturlarin stasionar
volt-amper xarakteristikalar1 (VAX) vo termik emalin VAX-a tasiri tadqiq
edilmisdir.

Fotohassashgin spektral paylanmasinin (FSP) tedqiqi miixtslif galinligh ZnS
nazik tebagasinden hazirlanmis heterostrukturlar iigiin aparilmigdir. Nazik
tabagenin galinlig1 0,1, 0,3, 1 va 2 mkm olan niimunsler tadgiq edilmisdir. Nazik
tabaganin qalinliginin dayigmasi biza heterostrukturun maksimal fotohassashq
oblastini dayisdirmoays imkan vermigdir. Nisbeten galin (2 mkm) nazik
tabagaler Ugiin ZnS-da udma isiq kvantlarinin daha béyiik enerjilarinde
Gstiinlilk tagkil etmays baglayir ve' bu, heterostrukturun FSP-ZnS -un
fotokegiriciliyinin daha ¢ox ifade edilmis oblastina gatirir. Tutumun aks
siirliisma garginliyindan asililig) potensial ¢aparin hiindiirliiyiinii tayin etmaya
imkan verir; o, tersfimizden baxilan seraitds dyranilan strukturlarda 0.68 eV
taskil edir.

Heterokecidin  standart 100lk isiqlanmasi zamani, fotoelektrik
parametrlorin ZnS tabagasinin qalinligindan asilihg tedqiq olunmusdur.
Milayyan olunmugdur ki, Joq - qisa gapanma cerayan, agiq dévra gerginliyinin
- Vag, dolma amsah FF-nin va faydali is amsalinin Zn$ tabagasinin qalinligindan
asililig) doyma xarakterlidir.
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